BB 106

SILIZIUM - PLANAR - ABSTIMMDIODE
fiir VAF-FS-Kanalwihler mit erweitertem Bereich I

Mechanische Daten:

Gehduse: SOD 23, Kunststoff 26 26 ta—

mit rotem Streifen 1,1 08

an der Katodenseite ; —{4,] max ja— min 0,7
Das Kunststoffgehiduse erfiillt 2.9 J 5 ==:i;4i
die Kurzpriifung "Feuchte Wdrme" max j(ﬁ—ri ‘J
nach DIN 40 046 (Blatt 6), f 2o A f
Schiérfegrad 4 : ‘ 2 min *
bzw. IEC 68-2-4, IV. 1 B 24 23
MaBangaben in mm. *QZS ‘tr——l*‘——————¥

0" 9 VE 720261 ?

Einbau und Ldtung:

Die Anschliisse diirfen am Geh#duse

mit einem Radius von 0,5 mm ab-

gebogen werden (natﬁrlicher Bie-

geradius, wie er sich beim Ab-

biegen von Hand ergibt, ohne daB

Zugkraft auf die Anschliisse aus-

geiibt wird).

Max. Kolben- bzw. Litbadtemperatur 300°C, max. Létdauer 3 s. Létung in beliebi-
gem Abstand vom Gehduse, das Kunststoffgehduse darf jedoch nicht mit dem Kolben
beriihrt werden. .

Kurzdaten:

perrspannung Up = max. 28 v
srrschi¢httemperatur 85 = max. 85 °c
m bei Ug = 28 V, 8y = 25°C p S 50 nA
ei Up = 25 V, £ = 500 kHz c = 4,0...5,6 pF
Up= 3V, f=2500kiiz c 2 20 pF
5 pP, £ = 200 MHz rg = 0,4 Q
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BB 106

Absolute Grenzwerte:
Sperrspannung:
Sperrspannung, Scheitelwert:
DurchlafBstrom:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Kennwerte: (bei %y
Sperrstrom
bei Up = 28 V:
bei Up = 28 V, 8, = 85°C:

Kapazit¥t
bei Up = 25 V, f = 500 kHz:

bei Ugp = 3V, £ = 500 kHz:

Kapazit#tsverh&ltnis

bei £ = 500 kHz und Ug = 3 bzw. 25 V:

Serienwiderstand
bei C = 25 pF, f = 200 MHz:

In satzweisen Zusammenstellungen (min.

25°C, sofern nicht anders angegeben)

= max. 28

= max. 30

= max. 20

= max. 85

= min. -55

= max., 100
Ry 5 0,4

< 50

RS 1,0

= 4,0...5,6

2 20

= 4,5...6,0

v
v

°c
o¢
o¢

K/mW

pA

BB

0,4 (£ 0,6) @

Spannungsbereich UR = 0,5...28 V die Kapazitdtsabweichung max. 3 %.
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BB 106
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VORLAUFIGE DATEN BB112

SILIZIUM - ABSTIMMDIODE
mit exponentieller C/U-Charakteristik,
® fiir die AM-Bereiche KML

[+—127min — 0Q48max
Mechanische Dat
Mechanigche Daten: 250 48 = T
Geh&use: Kunststoff, SOD-69 A . max ——————
MaBangaben in mm. F —] In—Z,Smox
le— —»i 52max (e— vZ 720291

Kurzdaten:

Sperrspannung UR = muX. 12 Vv

DurchlaBstrom IF = muX. 50 mA

Sperrschichttemperatur SJ = max. 85 °¢

Kapazitét bei U, =1 V und f = 1 MHz 410...540 pF

R
bei UR=9Vundf=1MHz = 14...27 pF
Serienwiderstand bei UR ‘=1 vV, £ =0,5 MHz rg g 1,5 Q
VALVO HALBLEITERDIODEN ‘ 5.80




BB 112

Absolute Grenzwerte:

-

Sperrspannung: = max. 12
Durchlaistrom:

Sperrschichttemperatur:

= max. 50
= max. 85

Lagerungstemperaturs = min. =55

P P P M

n & MW
o o o

a oo E <

= max. 125

Kennwerte: bei 8U = 2500, sofern nicht anders angegeben

50
300

Sperrstrom bei UR =12 V: IR

. 0
bei UR = 10 V, 8U = 85°C: vIR

Kapazitdt ') bei £ = 1 MHz, U, = 1 Vi 440...540 pF

R
bei f = 1 MHz, U 9 Vi C = 14...27 pF

R=

£

Kapazitédtsverhdltnis
bei f = 1 MHz 1000

und UR =1V und 9 V:

v
(2]
r

Cy/Coy & 18 (oF) T

Serienwiderstand A
bei f = 0,5 MHz 300 \\
und UR =1 V: \\

rg s 1,5 @ ' \\\

100

"

-
k4
I
N

1) Kapazitdts-Toleranz
bei gepaarten Sdtzen:
acisg
im Bereich Uh =1...9 V.

Temperaturkoeffizient: 30 ) \
TKC = 500 ppm \\\
bei UR =1V, £f=1MHz
und 8, = -40...+85°C.

Pl

5 10 Ug(V) 15
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
BB 117

SILIZIUM -~ PLANAR - NACHSTIMMDIODE

fiir Fernsehempfénger

Mechanische Daten:

Gehduse: S0D-23,

Kunststoff

mit weiBlem Farbstreifen

an der Katodenseite —= 26 g ZS'*lI 0,8

R 4, " g

Das Kunststoffgehiuse erfiillt I i max e min 0,7
die Kurzpriifung "Feuchte Wirme" 29 l ‘ ‘
gemdf DIN 40 046, Blatt 6, max S | p—
Scharfegrad 4 K A ?
bzw. IEC 68-2-4, severity IV. P e— 128min —m| l

N
Ly .

. 4 |\ 4
MaBangaben in mm. * ’
0,28
i 6 0,19 VE 720261

Einbau und Létung:

Die Anschliisse diirfen am Geh&use
mit einem Radius von 0,5 mm ab-
gebogen werden (natiirlicher Bie-
geradius, wie er sich beim Ab-
biegen von Hand ergibt, ohne daB
eine Zugkraft auf die Anschliisse
ausgeiibt wird).

Max. Kolben- bzw. Lotbadtemperatur 300° C, max. Lotdauer 3 s. LStung in be-
liebigem Abstand vom Geh&iuse, das Kunststoffgehduse darf jedoch nicht mit dem
Kolben beriihrt werden.

3
—
3

Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 20 Vv
DurchlaBstrom IF = max. 20 mA
Sperrschichttemperatur SJ = max. 60 °c
Sperrstrom bei Up = 20 V I s 100 pA
Kapazitdt bei Uh = 4V = 8...11 pF

bei Uh =15 V ¢ = 2,2...4,0 pF

VALVO HALBLEITERDIODEN , 7.77
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
BB 117

Absolute Grenzwerte:

-

Sperrspannung: UR = max. 20 V
DurchlaBstrom: IF = max. 20 mA
Sperrsdiichttenperatur: BJ = max. 60 °c
Lagerungstemperatur: $s = min. -55 °C
8 =max. 100 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry g = 0,4 K/mW
Kennwerte: bei OJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Sperrstrom . <
bei UR = 20 V: IR = 100 nA
. <
bei Up = 20 V und 8, = 60°C: Ip 2 0,5 pA
Kapazitét
bei f = 500 kHz und Uh = 4 V: C = 8...11 pF
bei f = 500 kHz und Up = 15 V: c = 2,2...4,0 pF
Kapazitédtsverhdltnis
bei £ = 500 kHz und U, = 4 V bzw. 15 V: c,/¢,. = 2,0...5,0
R ’ 4/ 715
Serienwiderstand <
bei £ = 470 MHz und C = 9 pF: rg = 1,2 Q
[
7.77 VALVO HALBLEITERDIODEN
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SILIZIUM - ABSTIMMDIODE
fiir die AM-Bereiche,

durch spezielle C/U-Charakteristik
fiir Synthesizer-Anwendungen geeignet

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SO0D-69

MaBangaben in mm.

BB 130

le—127min — DQ4B8max

I

——

—

52max fe—

2,5max
vZ 720291

Kurzdaten:

Sperrspannung
DurchlaBstrom

Sperrschichttemperatur

Kapazitdt bei f = 1 MHz und UR
bei f 1 MHz und UR

Serienwiderstand bei f = 1 MHz,

R
IF
aJ
1V C
28 V
UB =1V Ty

[N 1]

max. 30 A
max. 50 mA

max. 85

450...550 pF
12...21 pF
2,0 Q

Die Abstimmdiode BB 130 wird paarweise geliefert.

10.82
149

VAIVO



BB 130

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung: ‘UR = max. 30 V Sperrschichttemp.: SJ = max. 85°C
Sperrspannung, Lagerungstemp.: = min. -55°C
Scheitelwert: UR M = max. 32V ss = max. 125°C
DurchlaBstrom: IF = max. 50 mA
Kennwerte: bei SU = 2500, sofern nicht anders angegeben
Sperrstrom bei UR = 30 V: IR § 50 nA
. o <
bei UR =30V, SU = 85 C: IR = 300 nA
Kapazitit 1) bei f = 1 MHz, Up = 1V c = 450...550 pF
bei f = 1 MHz, UR = 28 Vi C = 12...21 pF
Kapazitdtsverhdltnis >
bei f = 1 MHz und Up = 1 V bzw. 28 V: Civ/Cogy = 23
Serienwiderstand bei f = 1 MHz, UR =1V rg é 2,0 Q
Temperaturkoeffizient der Kapazitit o
bei f = 1 MHz, Up = 1V, 8, = -20...485°C: TK,, = 500 ppm/K
1000 r ‘IIF71300176 1000 FFJOO?BJ
f = 1MHz Up=30V
¢ dy=25°C Ir
(pF) (pA)
\
A\ )%
\ oberer //
\ Streuwert /]
100 100
.
NC .,
N
N )
v
, AN P
V
N
10 0
0 10 20 yg (v) 30 0 25 50 75 3, {oc)

1 .
) Kapazitidtsabweichung beim Diodenpaar bei UR =1,..28 V: AC é 3 %

10.82
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VORLAUFIGE DATEN
BB 304

SILIZIUM - PLANAR - ZWEIFACH - ABSTIMMDIODE
mit gemeinsamer Katode, fiir UKW-Autoradios

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-54
MaBangaben in mm.

[&—127min — 0Q48max

Az 2T

K Er———r—— }

A1 e—— S——

52max fe— VE T2022.4
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 30 V
Sperrschichttemperatur GJ = max. 100 °C
Sperrstrom bei UR =30V IR é 50 nA
Kapazitdt bei Up = 2 V c = 42,0...47,5 pF
Kapazitdtsverhdltnis bei UR =2 Vund 8V C2V/08V = 1,65...1,75
Serienwiderstand bei C = 38 pF, £ = 100 MHz: ry = 0,2 Q
VALVO HALBLEITERDIODEN 6.79
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BB 304

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung: UR = max. 30 V
Sperrschichttemperatur: &J = max. 100 °cC
Lagerungstemperatur: &s = min. =55 °C
Ss = max. 100 °c
Kennwerte: bei 3J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Sperrstrom <
bei UR =30 V: R = 50 nA
. <
bei Uy = 30 V und 8 = 60°C; I, = 0,5 pA
Kapazitat 1)
bei Un = 2 V und £ = 1 MHz: C = 42,0...47,5 pF
Kapazitﬁisverhﬁltnia
bei f = 1 MHz
und Up = 2 V bzw. 8 V: sz/csv = 1,65...1,75
Serienwiderstand
bei C = 38 pF und £ = 100 MHz: g = 0,2 o

1 ) Eapazitit
Farbkenn-

zeichnung rot

geld weilB

42...43,5 43...44,5 44...45,5 45...46,5 46...47,5 pF

griin blau

6.79.
164
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BB 304
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER BB 4]7

SiLIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - NACHSTIMMDIODE
flir FS ~ Kanalwdhler

Mechanische Daten:

o . 2,6
Geh&use: Glas, JEDEC D0-34 ‘ sl ] 27
Der Katodenanschlufl ist *
durch einen weiBen Farbring #17 max i T
gekennzeichnet. . T o R
o 8055
MaBangaben in mm. L_ZSA 3,04 254 1 max
min max min
0 VZ 720266
min
Absolute Grenzwerte:
Sperrspannung: UR = max. 20 V Sperrschichttemperatur: §, = max. 60°C
DurchlaBstrom: IF = max. 20 mA Lagerungstemperatur: «‘)S = min. -55°C
8¢ = max. 100°C
Kennwerte: bei $J = 2500, sofern nicht anders angegeben
Sperrstrom bei Up = 20 V: IR B 100 nA
. ° <
bei Up =20V, 8, = 60°C: IR = 500 nA
Kapazitdt bei f = 500 kHz, Up= 4V: = 8...11 pF
bei £ = 500 kHz, UR = 15 V: = 212-u’4,0 PF
Kapazitdtsverhdltnis c
bei £ = 500 kHz und Uy = 4V und 15 V: v 2 5
‘ Cisv
Serienwiderstand <
bei f = 470 MHz und C = 9 pF: ry = 1,2 Q
VALVO HALBLEITERDIODEN 3.80
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